S979T.webp (WEBP Image, 1600 x 1142 pixels) https://www.web-bcs.com/js/geoms/T{/S9/S979T.webp

Silizium-PNP-HF-Transistor S 979 T Statische KenngréBen Min. Typ. Max.

Anwendungen: UHF/VHF-Hochstrom-Eingangs- und Mischstufen Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Besondere Merkmale: log=15Y e o "
® Hohe Kreuzmodulationsfestigkeit @ Kleines Rauschen WO ———
@ Hohe Verstirkung @ Hohe Riickwirtsdampfung ollektor-Basis-Durchbruchspannung

~lc =10 pA =Uisricso 20 ¥

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
~le=2mA -Upriceo " 20 v

Abmessungen in mm

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

~le=10pA -Uerjeso 3 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaéltnis
Kunststoffgehause ~Ucg=10V, -lc =10 mA hee 20
~JEDEC TO 50
Gewicht max. 0.25 g
Dynamische KenngroBen
Tamb = 25°C

Absolute Grenzdaten Transitfrequenz

~Ucg =10V, =lc = 10 mA, f = 300 MHz fr 2800 MHz
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 20 \% —lc =30 mA, f =300 MHz fr 2000 MHz
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 20 \" Kollektor-Basis-Kapazitat
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 3 v ~Ucg =10V, f=100 MHz Ccso 06 PF
Kollektorstrom -lc 50 mA RauschmaB
~Ucg =10V, -Ic =10 mA, Rg = 50 Q,
Basisstrom ~Is 5 mA f = 800 MHz Fo? 34 42 dB
Gesamtverlustleistung ‘ Leistungsverstarkung
Tamb = 25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.2 Piot 550 mwW ~Ucg = 10V, =Ic = 10 mA, f = 800 MHz,
Sperrschichttemperatur T 150 °C Reg=50Q Gpp ? 16 dB
Lagerungstemperaturbereich Tatg -55..4150 °C Kollektorstrom fiir Gpp max
~Ucg =10V, f= 800 MHz,
R, =500 Q Ie? 10 mA
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung 500 470 pF R Cy=Cp~0...2 pF
siehe Seite A 24, Fig. 6.2 Ryia 225 KW
e, €2 s00
"ll nF
J) ~Ucp 811782

MeBschaltung fur: Gy, Fy

t
v ~7?— =001,t,=03ms 2 siehe MeBschaltung
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